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Nano-Dies specifications for Copper Compacting/Stranding 

  

                                   Unit：mm 

Nib ODHeight Diameter -d Bearing length-L Reduction zone-L1 

2218 ≤7.0 1.0~2.0 5~6 

3018（3021） 7.0~13.0 1.5~2.5 6~8 

4025 13.0~18.0 2.0~2.5 6~8 

4524 18.0~24.5 2.0~2.5 8~10 

5028 24.5~30.0 3.0~3.5 10~12 

6030 30.0~50.0 3.0~3.5 10~12 

Note： 

（1） RA =20~22，unless specified。 

（2） Approach angle =60~80， 

      Blending  (between  and  =40~55。 

（3） All zones well blended。 
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Nano-dies specifications for Aluminium Compacting/Stranding  

 

                                   Unit：mm 

Nib ODHeight Diameter -d Bearing length-L Reduction zone-L1 

2218 ≤7.0 1.0~2.0 5~6 

3018（3021） 7.0~13.0 1.5~2.5 6~8 

4025 13.0~18.0 2.0~2.5 6~8 

4524 18.0~24.5 2.0~2.5 8~10 

5028 24.5~30.0 3.0~3.5 10~12 

6030 30.0~50.0 3.0~3.5 10~12 

Note： 

（1） RA =26~28，unless specified。 

2） Approach angle =60~80， 

      Blending  (between  and  =40~55。 

（3） All zones well blended 

 

 

 

 

 


